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 Od czasu, gdy przewidziano teoretycznie półmetaliczne własno�ci niektórych 
ferromagnetycznych stopów Heuslera X2YZ znaczny wysiłek po�wi�cono badaniom ich transportu 
elektronowego. W idealnych półmetalach ferromagnetycznych przewodnictwo elektronowe 
zwi�zane jest z pełn� asymetri� a transportu spinów i dlatego półmetaliczno�� powinna  w 
szczególny sposób wpływa� na charakterystyki transportu elektronów (na przykład temperaturowa 
zale�no�� oporno�ci wła�ciwej). Jednak w rzeczywisto�ci sytuacja jest skomplikowana i nie ma 
dotychczas spójnego obrazu tego zjawiska. 
 W prezentacji przedstawione zostan� temperaturowe zale�no�ci oporno�ci ρ(Τ) dwu grup 
ferromagnetycznych stopów Heuslera o własno�ciach półmetalicznych oraz ich struktura 
elektronowa. Okazuje si�, �e dla pierwszej grupy o małej g�sto�ci stanów na poziomie Fermiego 
(np. NiMnSb, Co2MnSi) oporno�� elektryczna w niskich temperaturach jest zazwyczaj niewielka 
(ρ(Τ) ≈10 µΩ cm) i charakteryzuje si� małym dodatnim temperaturowym współczynnikiem oporu 
dρ(Τ)/dT≥0). Dla drugiej grupy półmetalicznych stopów Heuslera (np. Co2CrxFe1-xAl, Fe2CrAl) 
niskotemperaturowa oporno�� elektryczna jest nadspodziewanie du�a (ρ(Τ) ≈100 - 300 µΩ cm) a 
współczynnik temperaturowy oporu jest ujemny. Wyniki eksperymentalne mo�na w sposób spójny 
opisa� przyjmuj�c, �e transport elektronowy w półmetalach ferromagnetyczny zwi�zany jest 
głównie z rozpraszaniem typu s-d. W szczególno�ci przedstawiona zostanie analiza anomalnych 
własno�ci transportowych stopów Co2CrxFe1-xAl, które s� atrakcyjnymi składnikami nowoczesnych 
elementów spintronicznych. 


